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W celu badania za pomoca analizy wid-
mowej niemetali i zwiazkow, a takze me-
tali, jezeli sa ene w stanie mialkiego roz-
drobnienia (jako proszek lub wiéry), na
og6t wymagane jest umieszczanie badanych
substancji na cialach nosnych. Jezeli ba-
danie odbywa sie przy pomocy widma tu-
kowego, wizglednie iskrowego, woéwczas
nos$nik stuzy jednoczesénie za elektrode. Do-
tychczas jako nosnik stosowano przewaz-
nie wegiel optycznie czysty, ktéry dzngkl
swej dobrej zdolnosci do 'ssania daje sig
stosowaé zwlaszcza do analizy cieczy. We-

giel posiada jednak wade, polegajaca na

tym, ze daje on ,pra,zﬂn w zakresie fal o dlu-
gosci 3500—3900 R, ktére zakrywaja, linie
badanej substancji, wystepujace ewentual-
nie w tym zakresie. Do tego dochodzi to,

ze wprawdzie wegiel posiada tylko nie-
Znaczne zanieczyszczenia, wystepuja jed-
nak one czesto w gniazdach w stanie silne-

g0 skupienia i wéwczas mogs sfalszowaé

znacznie wynik analizy. Wreszcie praca
z weglem jako noénikiem jest réwniez ko-
sztowna, gdyz wegiel moze byé zastosowa-
1y na ogél tylko jeden raz, najwyzej dwa
razy, a wytwarzanie wegla najczystszego
wymaga klopotliwego oczyszczania.
Wedlug wynalazku zamiast najczystsze-
go wegla jako nosnika przy badaniu za po-
moca analizy widmowej substancyj w sta-
nie miatkiego rozdrobnienia, zwtaszcza cie-
czy, stosuje si¢ najczystsze metale lekkie,
na ktérych powierzchni, przeznaczonych do
osadzenia substancyj badanych, osadza sie
w znany spos6b warstwe tlenkowa. Te war-



stwy tlenkowe, wytworzone np. sposobem
zanurzania lub anodowo, maja zdolnosé
ssawcza, a przeto nadaja sie¢ do zatrzymy-
wania substancyj badanych, zwlaszcza w
postaci roztworéw. Poniewaz widmo tlenu
nie posiada linij przeszkadzajacych w za-
kresie widma wchodzacym w rachube, prze-
to przy pracy z nosnikami wedlug wyna-
lazku malezy uwzgledni¢ tylko nieznaczna
liczbe linij widma samych metali lekkich.
Z drugiej strony obecnie jest rzecza mo-
Zliwg ‘wytwarzanie wlasnie metali lekkich
o nadzwyczaj wysokim i réwnomiernym
stopniu czystoéci np, przy pomocy elektro-
litycznego sposobu osadzania tréjwarstwo-
wego lub destylacji. Réwniez mezliwe jest
kilkakrotne stosowanie lekkich metali, uzy-
tych jako substancje nosnikowe przez usu-
wanie warstwy tlenkowej, zawierajacej
substancje, badana na widmo, np. przez ob-
toczenie i bezposrednio po tym osadzenie
nowej warstwy tlenkowej ma tych metalach

lekkich.

Przyktad. W aluminium o stopniu czy-.

stosci 99.999, ktory zostal wytworzony przy
pomocy rafinowania aluminium hutniczego
sposobem tréjwarstwowym, przy pomocy
analizy widmowej daje si¢ jeszcze stwier-
dzié¢ tylko $lady magnezu. Stopieri czysto-
$ci jest przeto znacznie wyzszy od stopnia
czystosci wegla najbardziej czystego. W ce-
lu badania za pomoca analizy widmowej
roztworu soli niklu na elektrodzie z takie-

go hajczystszego aluminium wytwarza sie
warstwe tlenkowa dzieki obrébce anodowe;j
w kwasie siarkowym oraz na te¢ warstwe
naklada si¢ roztwés niklu i suszy sig. Ni-
kiel daje sie woéwczas stwierdzi¢ jeszcze
w stezeniu 1.108 Caly zakres widma
3600—3900 A jest wolny od prazkow tak,
iz daje si¢ wyraznie odréznié rowniez linie
Cr i Fe,; podczas gdy tych pierwiastkéw nie
‘dalo si¢ wykryé w tym samym zakresie
widmowym przy stosowaniu wegla jako
nosnika.

Te same wyniki uzyskuje sig, jezeli za-
miast najczystszego aluminium zastosuje
sie majczystszy magnez, uzyskany przy po-
mocy destylacji, na ktérego powierzchni
wytworzona zostala warstewka tlenkowa
przy pomocy utleniania anodowego,

Zastrzezenie patentowe.

Sposéb badania za pomoca analizy wid-
mowej cial w stanie miatkiego rozdrobnie-
nia, zwlaszcza cial cieklych, znamienny
tym, ze jako nosnik stosuje si¢ najczystsze
metale lekkie, na ktérych powierzchni,
przeznaczonych do osadzenia substancyj
badanych, osadza si¢ w znany sposéb war-
stwe tlenkowa.
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